


Обозначение


Наименование
Коли-

чество
Примечание




Резисторы







R1
МЛТ-532Ом±5%
1





R2
МЛТ-34500Ом±5%
1





R3
МЛТ-34500Ом±5%
1





R4
СП-0,25- 2400 Ом±5%
1





R5
МЛТ-0,125-1000 Ом±5%
1





R6
МЛТ-1-4 Ом±5%
1





R7
МЛТ-0,125-2000 Ом±5%
1





R8
МЛТ-0,125-19000 Ом±5%
1





R9
МЛТ-0,125-9400 Ом±5%
1





Конденсаторы







С1
К-0,44Пф-15В±5%
1





С2
К-0,008Пф-15В±5%
1





С3
К-0,006Пф-15В±5%
1





С4
К-50-100 Пф-15В±5%
1





С5
К-50-5 Мкф-15В±5%
1





Микросхемы







DD1.1-DD1.4
K531ЛА3
1





DD2.1-DD2.2
K531ЛЕ1
1





DD3.1-DD3.4, DD8.1 – DD8.4
K531ЛИ1
2





DD4, DD5
K531ИЕ7
2





DD6.1-DD6.3
KЛ531Н1
1





DD7.1-DD7.2
KЛ531ЛИ3
1





DA1
K142ЕН1
1
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